részecskefizikusok hén dhitott és régen megtervezett
ILC Nemzetkozi linearis ttkoztetGjérsl, amely valosa-
gos Higgs-bozon-gyarként mikodne, és amelyet Ja-

pan talan meg is épit a nem tul tavoli jévSben [9].

Irodalom

Mas nagy egyuttmikodésekkel ellentétben a CMS cikkein a 2000-
nél tobb szerzé nem a neve, hanem az orszaga szerinti ABC-sor-
rendben szerepel, tehat az ATLAS elsG szerzje jelenleg Aad, az
ALICE-€é Acharya, az LHCb-é Aaij, a CMS-¢é viszont viltoz6 oOr-
mény (Armenia) kolléga, jelenleg Sirunyan, amig példaul Afga-
nisztan, Albania vagy Argentina valamelyik egyeteme nem csatla-
kozik hozzank.

GYULAI JOZSEF, 1933-2021

Gyulai Jozsef 1933. augusztus 21-én sziletett Hodme-
zGvasarhelyen, amelynek késébb diszpolgara lett.
Gyulai Jozsef, Joska egy rendkiviil sokoldaltan md-
velt ember volt, aki karmesternek és zeneszerzének
készilt, majd a Szegedi Egyetemen félévkor iratkozott
be a matematika—fizika szakra. Neki a fél év bepotlasa
nem okozott gondot. Egyetem utan rovid ideig Hod-
mezévasarhelyen (szilévarosdban) kozépiskolaban
fizikat tanitott, majd a Szegedi Tudomanyegyetemen
Budo Agostonnal egyiitt lumineszcencidval és félveze-
t6kkel foglalkozott. Oszténdijjal a CALTECH-en dolgo-
zott elGszor 1969-ben egy évet, majd tobb éven ke-
resztll vissza-visszatért Jim Mayerbez és csoportjahoz.
Itt kezdte el az ionimplanticios és Rutherford-vissza-
szorasi spektrometriai (RBS) kutatasait. Bevallasa sze-
rint ez volt életének legtermékenyebb idGszaka. Az
RBS olyan alkalmazasat ,talaltak ki”, amely életbeva-
goban fontos volt az éppen akkor formalodo, Si-alapa
integralt aramkor (IC) ipar szadmdra. A cél az volt, hogy
a rétegek mélységfliggs Osszetételének mérésére al-
kalmassd tegyék az RBS-t [1]. Gyulai Jozsef azzal nyert
elismerést, hogy egy olyan szamitasi trikkot javasolt,
amit sem Jim Mayer, sem Otfo Meyer nem vett €szre.
Ezen id6szak fontos eredményei kozé tartoznak az
ionimplantalas nyoman keletkez§ ricskarosodas mér-
tékének és mélységi eloszlasanak mérésére alkalma-
zott, a nagyenergidji részecskék csatornahatisan
(channeling) alapul6é modszer [2, 3] és a preamorfiza-
cio [2, 4, 5]. Eredményei kozil az implantacioval amor-
fizalt Si-réteg epitaxialis visszandvesztését maig alapel-
jarasként hasznalja a félvezetGipar. Az implantalds
soran keletkez6 kristalyhibdk, ezek kikiiszobolése —
vagy adott esetben, a célnak megfelels alkalmazasa,
mint a preamorfizdciods eljarasban — évtizedekig meg-
hatdrozta Gyulai professzor szakmai palyafutiasat. A
nemzetkozi mezényben is egyik legjelentGsebb képvi-
seldje volt az implantalas soran keletkezd kristalyhibak
jellemzésének viltozatos modszerekkel [6, 7] és a hi-
bamérnokségnek (defect engineering) [8]. KésGbb
érdeklédése az implantalas soran, megvilagitas alkal-
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mazasaval, in-situ végzett hibamérnokségen [9], az
extrém nagy energidkon torténd racskarosodasok ku-
tatdsan at [10], egészen az ionbesugarzassal elGallitott
szén nanocsovekig terjedt [11].

Gyulai Jozsefnek koszonhets, hogy mar a 70-es
években tobb tehetséges, fiatal magyar fizikus kertlt
az USA top kutat6 helyeire, majd késébb Erlangen-
be, ahol Gyulai professzor hosszabb ideig dolgozott
a német Fraunhofer Institut fir Integrierte Systeme
(Erlangen) félvezetSeszkoz-fizikai laboratériumaban
jo baratjaval H. Ryssel professzorral egyittmikodve.
Szamos vendégprofesszori meghivast kapott, egye-
bek kozt kutatott és tanitott a Cornell Egyetem (Itha-
ca, NY) Anyagtudomanyi Kozpontjaban, a Université
Paris 7 Groupe de Physique des Solides laboratoriu-
maban, éveken at a Friedrich-Alexander Universitit
és a német Fraunhofer Institut fir Integrierte Sys-
teme (Erlangen) félvezetGeszkoz-fizikai laboratoriu-
maban, majd az Osakai Egyetem Center for Quan-
tum Science and Technology under Extreme Condi-
tions csoportjaban.

Itthon egy ionimplanticids program vezetGje lett.
Ekkor indultak meg a KFKI-ban a félvezetSkhoz kap-
csolodo anyagtudomanyi kutatasok és analitikai fej-
lesztések, elsGsorban az ionimplantacio kutatisa és az
ionimplantacios berendezés épitése. Az eredménye-
ket — beleértve a SAFI ionimplantert is — az Gjpesti
Mikroelektronikai Vallalat gyartosoraban hasznositot-
tak. A KFKI Mikroelektronikai Kutatointézetének ve-
zetését 1992 vette at, és a viligtrendek ismeretében
nevét azonnal Anyagtudomanyi Kutatéintézetre val-
toztatta. Mindig kitart6 sz6szoloja volt az anyagtudo-
many drnyalt értelmezésének, a funkcionalis anya-
goknak a szerkezeti anyagoktol valéo megkilonbozte-
tés fontossiginak. Az Anyagtudomanyi Kutatointézet,
1998-t0l az egyesitett Miszaki Fizikai és Anyagtudo-
manyi Kutatointézetként mikodott igazgatisa alatt
2004-ig, azaz nyugdijba vonuldsdig. Utddaira (akiket
folyamatosan segitett tanacsaival) mar egy Osszefor-
rott intézet irdnyitasa vart.
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Gyulai Jozsef a kutatdintézeti munka mellett a BME
Kisérleti Fizikai Tanszék egyetemi tandra, késSbb
professzor emeritusa volt. 1990-ben megvalasztottidk a
Magyar Tudomanyos Akadémia levelezd, 1995-ben
pedig rendes tagjavd. Az Academia Europaea 2016-
ban valasztotta tagjava. Egy ciklusban az MTA Msza-
ki Tudomanyok Osztilyanak elnokhelyettese, majd
két ciklusban elnoke volt. A Miskolci Egyetem és a
Pannon Egyetem diszdoktora, a Magyar Mérnokaka-
démia tagja, az Eotvos Lorand Fizikai Tarsulat tiszte-
letbeli elnoke, a Gdbor Dénes-dij kuratoriumi elnoke,
tobb szakmai tarsasig és egyesiilet vezetSségi tagja
volt. Szamos szakmai elismerést (Akadémiai dij, Prima
dij, Gabor Dénes dij), tobb allami kittintetést, mint a
Magyar Erdemrend kozépkeresztje a csillaggal, illetve
Széchenyi dijat kapott.

Igen széles tudomanypolitikai, kozéleti szereplést
vallalt, amelynek soran segitette munkatarsait, kilo-
nosen figyelt a fiatalokra. Szakmai karrierje alatt tobb
mint négyszaz tudomanyos kozleményt, harom alap-
miuvet, tizenegy konyvfejezetet publikalt és tizenha-
rom szabadalom tarsszerzgje volt.

Irigylésre méltd szellemi frissességét végig megtart-
va, hossz, méltosiggal viselt betegség utin, életének
88. évében, 2021. februar 12-én veszitettiik el Joskat,
ahogy mindannyian hivtuk &t.

Haldla potolhatatlan veszteség szamunkra. Ertékal-
16 eredményeket hagyott hatra a tudomanyban és fe-
lejthetetlen emlékeket hagyott rank.

Bir6 Laszlo Péter, Pécz Béla
EK MFA
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